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S-75V00ANC は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた高速 CMOS 2 入力 NAND ゲートです。CMOS の特徴である低消費

電力で、LSTTL に匹敵する高速動作を実現できます。 
内部回路はバッファつきの 3 段構成で、高い雑音余裕度と安定的な出力が得られます。 
すべての入力端子には、プラス側（入力から VCCに向かって順方向）のダイオードが入らない入力保護回路を採用している

ため、電源電圧が印加されない状態で、入力に 5 V の電圧が印加される場合も許容されます。この、パワーダウンプロテク

ション方式により、2 電源間インタフェース、5 V から 3 V 系へのレベル変換、バッテリーバックアップ回路などへの応用が

可能となります。 
 

 特長 
• 広動作電源電圧範囲 : 2 V～5.5 V 
• 低消費電流 : 1.0 μA max.（at 5.5 V, 25°C） 
• 高速動作 : tPD = 3.7 ns typ.（at 5 V） 
• 高雑音余裕度 : VNIH = VNIL = 28% VCC（最小） 
• 全入力とも、パワーダウンプロテクション機能あり 
• 鉛フリー 
 
 用途 
• パーソナルコンピュータおよび周辺機器 
• 携帯電話 
• カメラ 
• ゲーム機器 
 
 パッケージ 
• SC-88A 

 
 ピン配置図  マーキング情報 
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 品目コードの構成 
 S-75V00A  NC  −  5V1  −  TF  G 

環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
テープ仕様でのICの向き 
 
製品略号 
 
パッケージ略号 
 NC ：SC-88A 

 
 

 絶対最大定格 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 絶対最大定格 単位 

電源電圧 VCC −0.5～+7.0 V 
入力電圧 VIN −0.5～+7.0 V 
出力電圧 VOUT −0.5～VCC+0.5 V 
入力寄生ダイオード電流 IIK −20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±25 mA 
VCC/GND電流 ICC ±50 mA 

200（基板未実装時） mW 
許容損失 PD 350*1 mW 
動作周囲温度 Topr −40～+85 °C 
保存温度 Tstg −65～+150 °C 
リード温度（10秒） TL 260 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 

（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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 推奨動作条件 

項目 記号 規格 単位 

電源電圧 VCC 2～5.5 V 
入力電圧 VIN 0～5.5 V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 

0～100（VCC = 3.3±0.3 V） ns 
入力上昇、下降時間 tR, tF 

0～20（VCC = 5±0.5 V） ns 
 

 DC 電気的特性 
条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C

項目 記号 
 VCC Min. Typ. Max. Min. Max. 

単位

2.0 1.5 ⎯ ⎯ 1.5 ⎯ V “H”レベル VIH ⎯ 
3～5.5 VCC×0.7 ⎯ ⎯ VCC×0.7 ⎯ V 

2.0 ⎯ ⎯ 0.5 ⎯ 0.5 V 
入力

電圧 
“L”レベル VIL ⎯ 

3～5.5 ⎯ ⎯ VCC×0.3 ⎯ VCC×0.3 V 
2.0 1.9 2.0 ⎯ 1.9 ⎯ V 
3.0 2.9 3.0 ⎯ 2.9 ⎯ V IOH = −50 μA
4.5 4.4 4.5 ⎯ 4.4 ⎯ V 

IOH = −4 mA 3.0 2.58 ⎯ ⎯ 2.48 ⎯ V 
“H”レベル VOH 

VIN = VIH 

or VIL 

IOH = −8 mA 4.5 3.94 ⎯ ⎯ 3.80 ⎯ V 
2.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 
3.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V IOL = 50 μA 
4.5 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 

IOL = 4 mA 3.0 ⎯ ⎯ 0.36 ⎯ 0.44 V 

出力

電圧 

“L”レベル VOL VIN = VIH 

IOL = 8 mA 4.5 ⎯ ⎯ 0.36 ⎯ 0.44 V 
入力電流 IIN VIN = 5.5 V or GND 0～5.5 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA 
静的消費電流 ICC VIN = VCC or GND 5.5 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA 
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 AC 電気的特性 
（特記なき場合：Input tR = tF = 3 ns） 

測定条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC（V） CL（pF） Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

15 ⎯ 5.5 7.9 1.0 9.5 ns 3.3±0.3
50 ⎯ 10.0 14.0 1.0 15.0 ns 
15 ⎯ 3.7 5.5 1.0 6.5 ns 

伝搬遅延時間 
tPLH, 
tPHL 

⎯ 
5.0±0.5

50 ⎯ 6.1 8.5 1.0 9.0 ns 
入力容量 CIN ⎯ ⎯ 4 10 ⎯ 10 pF 
等価内部容量 CPD

*1 ⎯ ⎯ 14 ⎯ ⎯ ⎯ pF 

*1. CPDは無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算したIC内部の等価容量です。無負荷時の平均消費電流は、

次式により求められます。 
ICC(opr) = CPD × VCC × fin ＋ ICC 

 

電気的特性測定回路 
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備考 消費電流測定時、出力は無負荷 
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S-75V02ANC は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた高速 CMOS 2 入力 NOR ゲートです。CMOS の特徴である低い消費

電力で、LSTTL に匹敵する高速動作を実現できます。 
内部回路はバッファつきの 3 段構成であり、高い雑音余裕度と安定的な出力が得られます。 
すべての入力端子には、プラス側（入力から VCCに向かって順方向になる）のダイオードが入らない入力保護回路を採用し

ているため、電源電圧が印加されない状態で、入力に 5 V の電圧が印加される場合も許容されます。この、パワーダウンプ

ロテクション方式により、2 電源間インタフェース、5 V から 3 V 系へのレベル変換、バッテリーバックアップ回路などへの

応用が可能となります。 
 

 特長 
• 広動作電源電圧範囲 : 2 V～5.5 V 
• 低消費電流 : 1.0 μA max.（at 5.5 V, 25°C） 
• 高速動作 : tPD = 3.6 ns typ.（at 5 V） 
• 高雑音余裕度 : VNIH = VNIL = 28% VCC（最小） 
• 全入力とも、パワーダウンプロテクション機能あり 
• 鉛フリー 
 
 用途 
• パーソナルコンピュータおよび周辺機器 
• 携帯電話 
• カメラ 
• ゲーム機器 
 
 パッケージ 
• SC-88A 

 
 ピン配置図  マーキング情報 
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 品目コードの構成 
 S-75V02A  NC  −  5V3  −  TF  G 

環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
テープ仕様でのICの向き 
 
製品略号 
 
パッケージ略号 
 NC ：SC-88A 

 
 

 絶対最大定格 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 絶対最大定格 単位 

電源電圧 VCC −0.5～+7.0 V 
入力電圧 VIN −0.5～+7.0 V 
出力電圧 VOUT −0.5～VCC+0.5 V 
入力寄生ダイオード電流 IIK −20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±25 mA 
VCC/GND電流 ICC ±50 mA 

200（基板未実装時） mW 
許容損失 PD 350*1 mW 
動作周囲温度 Topr −40～+85 °C 
保存温度 Tstg −65～+150 °C 
リード温度（10秒） TL 260 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 

（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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 推奨動作条件 

項目 記号 規格 単位 

電源電圧 VCC 2～5.5 V 
入力電圧 VIN 0～5.5 V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 

0～100（VCC = 3.3±0.3 V） ns 
入力上昇、下降時間 tR, tF 

0～20（VCC = 5±0.5 V） ns 
 

 DC 電気的特性 
条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C

項目 記号 
 VCC Min. Typ. Max. Min. Max. 

単位

2.0 1.5 ⎯ ⎯ 1.5 ⎯ V “H”レベル VIH ⎯ 
3～5.5 VCC×0.7 ⎯ ⎯ VCC×0.7 ⎯ V 

2.0 ⎯ ⎯ 0.5 ⎯ 0.5 V 
入力

電圧 
“L”レベル VIL ⎯ 

3～5.5 ⎯ ⎯ VCC×0.3 ⎯ VCC×0.3 V 
2.0 1.9 2.0 ⎯ 1.9 ⎯ V 
3.0 2.9 3.0 ⎯ 2.9 ⎯ V IOH = −50 μA 
4.5 4.4 4.5 ⎯ 4.4 ⎯ V 

IOH = −4 mA 3.0 2.58 ⎯ ⎯ 2.48 ⎯ V 
“H”レベル VOH VIN = VIL 

IOH = −8 mA 4.5 3.94 ⎯ ⎯ 3.80 ⎯ V 
2.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 
3.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V IOL = 50 μA 
4.5 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 

IOL = 4 mA 3.0 ⎯ ⎯ 0.36 ⎯ 0.44 V 

出力

電圧 

“L”レベル VOL 
VIN = VIH 

or VIL 

IOL = 8 mA 4.5 ⎯ ⎯ 0.36 ⎯ 0.44 V 
入力電流 IIN VIN = 5.5 V or GND 0～5.5 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA 
静的消費電流 ICC VIN = VCC or GND 5.5 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA 
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 AC 電気的特性 
（特記なき場合：Input tR = tF = 3 ns） 

測定条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC（V） CL（pF） Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

15 ⎯ 5.6 7.9 1.0 9.5 ns 3.3±0.3
50 ⎯ 10.0 14.0 1.0 15.0 ns 
15 ⎯ 3.6 5.5 1.0 6.5 ns 

伝搬遅延時間 
tPLH, 
tPHL 

⎯ 
5.0±0.5

50 ⎯ 5.7 8.0 1.0 9.0 ns 
入力容量 CIN ⎯ ⎯ ⎯ 4 10 ⎯ 10 pF 
等価内部容量 CPD

*1 ⎯ ⎯ ⎯ 15 ⎯ ⎯ ⎯ pF 

*1. CPDは無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算したIC内部の等価容量です。無負荷時の平均消費電流は、

次式により求められます。 
ICC(opr) = CPD × VCC × fin ＋ ICC 

 

電気的特性測定回路 
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備考 消費電流測定時、出力は無負荷 

 

 

 入力端子等価回路 
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S-75V04ANC は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた高速インバータです。CMOS の特徴である低い消費電力で、LSTTL
に匹敵する高速動作を実現できます。 
内部回路はバッファつきの 3 段構成であり、高い雑音余裕度と安定的な出力が得られます。 
入力端子には、プラス側（入力から VCC に向かって順方向になる）のダイオードが入らない入力保護回路を採用しているた

め、電源電圧が印加されない状態で、入力に 5 V の電圧が印加される場合も許容されます。この、パワーダウンプロテクショ

ン方式により、2 電源間インタフェース、5 V から 3 V 系へのレベル変換、バッテリーバックアップ回路などへの応用が可能

となります。 
 

 特長 
• 広動作電源電圧範囲 : 2 V～5.5 V 
• 低消費電流 : 1.0 μA max.（at 5.5 V, 25°C） 
• 高速動作 : tPD = 3.8 ns typ.（at 5 V） 
• 高雑音余裕度 : VNIH = VNIL = 28% VCC（最小） 
• 全入力とも、パワーダウンプロテクション機能あり 
• 鉛フリー 
 
 用途 
• パーソナルコンピュータおよび周辺機器 
• 携帯電話 
• カメラ 
• ゲーム機器 
 
 パッケージ 
• SC-88A 

 
 ピン配置図  マーキング情報 
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 品目コードの構成 
 S-75V04A  NC  −  5V5  −  TF  G 

環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
テープ仕様でのICの向き 
 
製品略号 
 
パッケージ略号 
 NC ：SC-88A 

 
 

 絶対最大定格 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 絶対最大定格 単位 

電源電圧 VCC −0.5～+7.0 V 
入力電圧 VIN −0.5～+7.0 V 
出力電圧 VOUT −0.5～VCC+0.5 V 
入力寄生ダイオード電流 IIK −20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±25 mA 
VCC/GND電流 ICC ±50 mA 

200（基板未実装時） mW 
許容損失 PD 350*1 mW 
動作周囲温度 Topr −40～+85 °C 
保存温度 Tstg −65～+150 °C 
リード温度（10秒） TL 260 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 

（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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 推奨動作条件 

項目 記号 規格 単位 

電源電圧 VCC 2～5.5 V 
入力電圧 VIN 0～5.5 V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 

0～100（VCC = 3.3±0.3 V） ns 
入力上昇、下降時間 tR, tF 

0～20（VCC = 5±0.5 V） ns 
 

 DC 電気的特性 
条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C

項目 記号 
 VCC Min. Typ. Max. Min. Max. 

単位

2.0 1.5 ⎯ ⎯ 1.5 ⎯ V “H”レベル VIH ⎯ 
3～5.5 VCC×0.7 ⎯ ⎯ VCC×0.7 ⎯ V 

2.0 ⎯ ⎯ 0.5 ⎯ 0.5 V 
入力

電圧 
“L”レベル VIL ⎯ 

3～5.5 ⎯ ⎯ VCC×0.3 ⎯ VCC×0.3 V 
2.0 1.9 2.0 ⎯ 1.9 ⎯ V 
3.0 2.9 3.0 ⎯ 2.9 ⎯ V IOH = −50 μA
4.5 4.4 4.5 ⎯ 4.4 ⎯ V 

IOH = −4 mA 3.0 2.58 ⎯ ⎯ 2.48 ⎯ V 
“H”レベル VOH VIN = VIL 

IOH = −8 mA 4.5 3.94 ⎯ ⎯ 3.80 ⎯ V 
2.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 
3.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V IOL = 50 μA 
4.5 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 

IOL = 4 mA 3.0 ⎯ ⎯ 0.36 ⎯ 0.44 V 

出力

電圧 

“L”レベル VOL VIN = VIH 

IOL = 8 mA 4.5 ⎯ ⎯ 0.36 ⎯ 0.44 V 
入力電流 IIN VIN = 5.5 V or GND 0～5.5 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA 
静的消費電流 ICC VIN = VCC or GND 5.5 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA 
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 AC 電気的特性 
（特記なき場合：Input tR = tF = 3 ns） 

測定条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC（V） CL（pF） Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

15 ⎯ 5.0 7.1 1.0 8.5 ns 3.3±0.3
50 ⎯ 9.6 13.5 1.0 14.5 ns 
15 ⎯ 3.8 5.5 1.0 6.5 ns 

伝搬遅延時間 
tPLH, 
tPHL 

⎯ 
5.0±0.5

50 ⎯ 5.7 8.0 1.0 9.0 ns 
入力容量 CIN ⎯ ⎯ ⎯ 4 10 ⎯ 10 pF 
等価内部容量 CPD

*1 ⎯ ⎯ ⎯ 13 ⎯ ⎯ ⎯ pF 

*1. CPDは無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算したIC内部の等価容量です。無負荷時の平均消費電流は、

次式により求められます。 
ICC(opr) = CPD × VCC × fin ＋ ICC 

 

電気的特性測定回路 
 

VIN 

CL 50 Ω 

VOUT 
PG

tPLH 

50% 

50% 
10%

90%

tPHL 

3 ns 

VIN

VOUT  
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GND

VCC

VOL

VOH

50%

 
備考 消費電流測定時、出力は無負荷 

 

 

 入力端子等価回路 
 

入力端子
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S-75VU04ANC は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた高速インバータです。CMOS の特徴である低い消費電力で、LSTTL
に匹敵する高速動作を実現できます。 
内部回路は 1 段構成のため、リニア回路への応用に最適です。 
入力端子には、プラス側（入力から VCC に向かって順方向になる）のダイオードが入らない入力保護回路を採用しているた

め、電源電圧が印加されない状態で、入力に 5 V の電圧が印加される場合も許容されます。この、パワーダウンプロテクショ

ン方式により、2 電源間インタフェース、5 V から 3 V 系へのレベル変換、バッテリーバックアップ回路などへの応用が可能

となります。 
 

 特長 
• 広動作電源電圧範囲 : 2 V～5.5 V 
• 低消費電流 : 1.0 μA max.（at 5.5 V, 25°C） 
• 高速動作 : tPD = 3.5 ns typ.（at 5 V） 
• 高雑音余裕度 : VNIH = VNIL = 10% VCC（最小） 
• 入力端子は、パワーダウンプロテクション機能あり 
• 鉛フリー 
 
 用途 
• パーソナルコンピュータおよび周辺機器 
• 携帯電話 
• カメラ 
• ゲーム機器 
 
 パッケージ 
• SC-88A 

 
 ピン配置図  マーキング情報 
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(Top view) 
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 論理図 

真理値表   
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L H  
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 品目コードの構成 
 S-75VU04A  NC  −  5V6  TF  G 

環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
テープ仕様でのICの向き 
 
製品略号 
 
パッケージ略号 
 NC ：SC-88A 

 
 

 絶対最大定格 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 絶対最大定格 単位 

電源電圧 VCC −0.5～+7.0 V 
入力電圧 VIN −0.5～+7.0 V 
出力電圧 VOUT −0.5～VCC+0.5 V 
入力寄生ダイオード電流 IIK −20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±25 mA 
VCC/GND電流 ICC ±50 mA 

200（基板未実装時） mW 
許容損失 PD 350*1 mW 
動作周囲温度 Topr −40～+85 °C 
保存温度 Tstg −65～+150 °C 
リード温度（10秒） TL 260 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 

（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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 推奨動作条件 

項目 記号 規格 単位 

電源電圧 VCC 2～5.5 V 
入力電圧 VIN 0～5.5 V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 

 
 DC 電気的特性 

条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC Min. Typ. Max. Min. Max.
単位

2.0 1.7 ⎯ ⎯ 1.7 ⎯ V “H”レベル VIH VOUT = VOL 
3～5.5 VCC×0.8 ⎯ ⎯ VCC×0.8 ⎯ V 

2.0 ⎯ ⎯ 0.3 ⎯ 0.3 V 
入力

電圧 
“L”レベル VIL VOUT = VOH 

3～5.5 ⎯ ⎯ VCC×0.2 ⎯ VCC×0.2 V 
2.0 1.8 2.0 ⎯ 1.8 ⎯ V 
3.0 2.7 3.0 ⎯ 2.7 ⎯ V VIN = VIL IOH = −50 μA
4.5 4.0 4.5 ⎯ 4.0 ⎯ V 

IOH = −4 mA 3.0 2.58 ⎯ ⎯ 2.48 ⎯ V 
“H”レベル VOH 

VIN = GND 
IOH = −8 mA 4.5 3.94 ⎯ ⎯ 3.80 ⎯ V 

2.0 ⎯ 0 0.2 ⎯ 0.2 V 
3.0 ⎯ 0 0.3 ⎯ 0.3 V VIN = VIH IOL = 50 μA 
4.5 ⎯ 0 0.5 ⎯ 0.5 V 

IOL = 4 mA 3.0 ⎯ ⎯ 0.36 ⎯ 0.44 V 

出力

電圧 

“L”レベル VOL 

VIN = VCC 
IOL = 8 mA 4.5 ⎯ ⎯ 0.36 ⎯ 0.44 V 

入力電流 IIN VIN = 5.5 V or GND 0～5.5 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA
静的消費電流 ICC VIN = VCC or GND 5.5 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA

 



ミニロジックシリーズ INVERTER（unbuffer）
S-75VU04ANC Rev.3.0_00

 

セイコーインスツル株式会社 16 

 AC 電気的特性 
（特記なき場合：Input tR = tF = 3 ns） 

測定条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC（V） CL（pF） Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

15 ⎯ 5.0 8.9 1.0 10.5 ns 3.3±0.3
50 ⎯ 8.9 12.5 1.0 13.5 ns 
15 ⎯ 3.5 5.5 1.0 6.5 ns 

伝搬遅延時間 
tPLH, 
tPHL 

⎯ 
5.0±0.5

50 ⎯ 5.4 7.5 1.0 8.0 ns 
入力容量 CIN ⎯ ⎯ ⎯ 5 10 ⎯ 10 pF 
等価内部容量 CPD

*1 ⎯ ⎯ ⎯ 6 ⎯ ⎯ ⎯ pF 

*1. CPDは無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算したIC内部の等価容量です。無負荷時の平均消費電流は、

次式により求められます。 
ICC(opr) = CPD × VCC × fin ＋ ICC 

 
電気的特性測定回路 
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備考 消費電流測定時、出力は無負荷 

 

 

 入力端子等価回路 
 

入力端子
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S-75V08ANC は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた高速 CMOS 2 入力 AND ゲートです。CMOS の特徴である低い消費

電力で、LSTTL に匹敵する高速動作を実現できます。 
内部回路はバッファつきの 4 段構成であり、高い雑音余裕度と安定的な出力が得られます。 
すべての入力端子には、プラス側（入力から VCCに向かって順方向になる）のダイオードが入らない入力保護回路を採用し

ているため、電源電圧が印加されない状態で、入力に 5 V の電圧が印加される場合も許容されます。この、パワーダウンプ

ロテクション方式により、2 電源間インタフェース、5 V から 3 V 系へのレベル変換、バッテリーバックアップ回路などへの

応用が可能となります。 
 

 特長 
• 広動作電源電圧範囲 : 2 V～5.5 V 
• 低消費電流 : 1.0 μA max.（at 5.5 V, 25°C） 
• 高速動作 : tPD = 4.3 ns typ.（at 5 V） 
• 高雑音余裕度 : VNIH = VNIL = 28% VCC（最小） 
• 全入力とも、パワーダウンプロテクション機能あり 
• 鉛フリー 
 
 用途 
• パーソナルコンピュータおよび周辺機器 
• 携帯電話 
• カメラ 
• ゲーム機器 
 
 パッケージ 
• SC-88A 

 
 ピン配置図  マーキング情報 
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 品目コードの構成 
 S-75V08A  NC  −  5V2  −  TF  G 

環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
テープ仕様でのICの向き 
 
製品略号 
 
パッケージ略号 
 NC ：SC-88A 

 
 

 絶対最大定格 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 絶対最大定格 単位 

電源電圧 VCC −0.5～+7.0 V 
入力電圧 VIN −0.5～+7.0 V 
出力電圧 VOUT −0.5～VCC+0.5 V 
入力寄生ダイオード電流 IIK −20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±25 mA 
VCC/GND電流 ICC ±50 mA 

200（基板未実装時） mW 
許容損失 PD 350*1 mW 
動作周囲温度 Topr −40～+85 °C 
保存温度 Tstg −65～+150 °C 
リード温度（10秒） TL 260 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 

（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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 推奨動作条件 

項目 記号 規格 単位 

電源電圧 VCC 2～5.5 V 
入力電圧 VIN 0～5.5 V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 

0～100（VCC = 3.3±0.3 V） ns 
入力上昇、下降時間 tR, tF 

0～20（VCC = 5±0.5 V） ns 
 

 DC 電気的特性 
条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C

項目 記号 
 VCC Min. Typ. Max. Min. Max. 

単位

2.0 1.5 ⎯ ⎯ 1.5 ⎯ V “H”レベル VIH ⎯ 
3～5.5 VCC×0.7 ⎯ ⎯ VCC×0.7 ⎯ V 

2.0 ⎯ ⎯ 0.5 ⎯ 0.5 V 
入力

電圧 
“L”レベル VIL ⎯ 

3～5.5 ⎯ ⎯ VCC×0.3 ⎯ VCC×0.3 V 
2.0 1.9 2.0 ⎯ 1.9 ⎯ V 
3.0 2.9 3.0 ⎯ 2.9 ⎯ V IOH = −50 μA
4.5 4.4 4.5 ⎯ 4.4 ⎯ V 

IOH = −4 mA 3.0 2.58 ⎯ ⎯ 2.48 ⎯ V 
“H”レベル VOH VIN = VIH 

IOH = −8 mA 4.5 3.94 ⎯ ⎯ 3.80 ⎯ V 
2.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 
3.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V IOL = 50 μA 
4.5 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 

IOL = 4 mA 3.0 ⎯ ⎯ 0.36 ⎯ 0.44 V 

出力

電圧 

“L”レベル VOL 
VIN = VIH 
or VIL 

IOL = 8 mA 4.5 ⎯ ⎯ 0.36 ⎯ 0.44 V 
入力電流 IIN VIN = 5.5 V or GND 0～5.5 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA 
静的消費電流 ICC VIN = VCC or GND 5.5 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA 
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 AC 電気的特性 
（特記なき場合：Input tR = tF = 3 ns） 

測定条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC（V） CL（pF） Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

15 ⎯ 6.2 8.8 1.0 10.5 ns 3.3±0.3
50 ⎯ 9.6 13.5 1.0 14.5 ns 
15 ⎯ 4.3 5.9 1.0 7.0 ns 

伝搬遅延時間 
tPLH, 
tPHL 

⎯ 
5.0±0.5

50 ⎯ 5.7 7.9 1.0 9.0 ns 
入力容量 CIN ⎯ ⎯ 4 10 ⎯ 10 pF 
等価内部容量 CPD

*1 ⎯ ⎯ 14 ⎯ ⎯ ⎯ pF 

*1. CPDは無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算したIC内部の等価容量です。無負荷時の平均消費電流は、

次式により求められます。 
ICC(opr) = CPD × VCC × fin ＋ ICC 

 

電気的特性測定回路 
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備考 消費電流測定時、出力は無負荷 

 

 

 入力端子等価回路 
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S-75V14ANC は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた高速 CMOS シュミットトリガインバータです。CMOS の特徴である

低い消費電力で、LSTTL に匹敵する高速動作を実現できます。 
内部回路はバッファつきの 3 段構成であり、高い雑音余裕度と安定的な出力が得られます。 
すべての入力端子には、プラス側（入力から VCCに向かって順方向になる）のダイオードが入らない入力保護回路を採用し

ているため、電源電圧が印加されない状態で、入力に 5 V の電圧が印加される場合も許容されます。この、パワーダウンプ

ロテクション方式により、2 電源間インタフェース、5 V から 3 V 系へのレベル変換、バッテリーバックアップ回路などへの

応用が可能となります。 
 

 特長 
• 広動作電源電圧範囲 : 2 V～5.5 V 
• 低消費電流 : 1.0 μA max.（at 5.5 V, 25°C） 
• 高速動作 : tPD = 5.5 ns typ.（at 5 V） 
• 高雑音余裕度 : VNIH = VNIL = 28% VCC（最小） 
• 全入力とも、パワーダウンプロテクション機能あり 
• 鉛フリー 
 
 用途 
• パーソナルコンピュータおよび周辺機器 
• 携帯電話 
• カメラ 
• ゲーム機器 
 
 パッケージ 
• SC-88A 

 
 ピン配置図  マーキング情報 
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 品目コードの構成 
 
 S-75V14A  NC  −  5VA  −  TF  G 

環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
テープ仕様でのICの向き 
 
製品略号 
 
パッケージ略号 
 NC ：SC-88A 

 
 

 絶対最大定格 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 絶対最大定格 単位 

電源電圧 VCC −0.5～+7.0 V 
入力電圧 VIN −0.5～+7.0 V 
出力電圧 VOUT −0.5～VCC+0.5 V 
入力寄生ダイオード電流 IIK −20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±25 mA 
VCC/GND電流 ICC ±50 mA 

200（基板未実装時） mW 
許容損失 PD 350*1 mW 
動作周囲温度 Topr −40～+85 °C 
保存温度 Tstg −65～+150 °C 
リード温度（10秒） TL 260 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 

（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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 推奨動作条件 

項目 記号 規格 単位 

電源電圧 VCC 2～5.5 V 
入力電圧 VIN 0～5.5 V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 

 
 DC 電気的特性 

条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C 
項目 記号 

 VCC Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

3.0 ⎯ ⎯ 2.20 ⎯ 2.20 V 
4.5 ⎯ ⎯ 3.15 ⎯ 3.15 V “H”レベル VP ⎯ 
5.5 ⎯ ⎯ 3.85 ⎯ 3.85 V 
3.0 0.90 ⎯ ⎯ 0.90 ⎯ V 
4.5 1.35 ⎯ ⎯ 1.35 ⎯ V 

しきい

値電圧 
“L”レベル VN ⎯ 

5.5 1.65 ⎯ ⎯ 1.65 ⎯ V 
3.0 0.30 ⎯ 1.20 0.30 1.20 V 
4.5 0.40 ⎯ 1.40 0.40 1.40 V ヒステリシス電圧 VH ⎯ 
5.5 0.5 ⎯ 1.60 0.5 1.60 V 
2.0 1.9 2.0 ⎯ 1.9 ⎯ V 
3.0 2.9 3.0 ⎯ 2.9 ⎯ V IOH = −50 μA
4.5 4.4 4.5 ⎯ 4.4 ⎯ V 

IOH = −4 mA 3.0 2.58 ⎯ ⎯ 2.48 ⎯ V 
“H”レベル VOH VIN = VIL 

IOH = −8 mA 4.5 3.94 ⎯ ⎯ 3.80 ⎯ V 
2.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 
3.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V IOL = 50 μA 
4.5 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 

IOL = 4 mA 3.0 ⎯ ⎯ 0.36 ⎯ 0.44 V 

出力 
電圧 

“L”レベル VOL VIN = VIH 

IOL = 8 mA 4.5 ⎯ ⎯ 0.36 ⎯ 0.44 V 
入力電流 IIN VIN = 5.5 V or GND 0～5.5 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA
静的消費電流 ICC VIN = VCC or GND 5.5 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA
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 AC 電気的特性 
（特記なき場合：Input tR = tF = 3 ns） 

測定条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC（V） CL（pF） Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

15 ⎯ 8.3 12.8 1.0 15.0 ns 3.3±0.3
50 ⎯ 10.8 16.3 1.0 18.5 ns 
15 ⎯ 5.5 8.6 1.0 10.0 ns 

伝搬遅延時間 
tPLH, 
tPHL 

⎯ 
5.0±0.5

50 ⎯ 7.0 10.6 1.0 12.0 ns 
入力容量 CIN ⎯ ⎯ ⎯ 4 10 ⎯ 10 pF 
等価内部容量 CPD

*1 ⎯ ⎯ ⎯ 14 ⎯ ⎯ ⎯ pF 

*1. CPDは無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算したIC内部の等価容量です。無負荷時の平均消費電流は、

次式により求められます。 
ICC(opr) = CPD × VCC × fin ＋ ICC 

 
電気的特性測定回路 

 

VIN 

CL 
50 Ω 

VOUT PG 

tPLH 

50% 

50% 

10%

90%

tPHL 

3 ns 

VIN

VOUT 

3 ns 

GND 

VCC 

VOL

VOH

50%

 
備考 消費電流測定時、出力は無負荷 

 

 

 入力端子等価回路 
 

入力端子
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S-75V32ANC は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた高速 CMOS 2 入力 OR ゲートです。CMOS の特徴である低い消費電

力で、LSTTL に匹敵する高速動作を実現できます。 
内部回路はバッファつきの 4 段構成であり、高い雑音余裕度と安定的な出力が得られます。 
すべての入力端子には、プラス側（入力から VCCに向かって順方向になる）のダイオードが入らない入力保護回路を採用し

ているため、電源電圧が印加されない状態で、入力に 5 V の電圧が印加される場合も許容されます。この、パワーダウンプ

ロテクション方式により、2 電源間インタフェース、5 V から 3 V 系へのレベル変換、バッテリーバックアップ回路などへの

応用が可能となります。 
 

 特長 
• 広動作電源電圧範囲 : 2 V～5.5 V 
• 低消費電流 : 1.0 μA max.（at 5.5 V, 25°C） 
• 高速動作 : tPD = 3.8 ns typ.（at 5 V） 
• 高雑音余裕度 : VNIH = VNIL = 28% VCC（最小） 
• 全入力とも、パワーダウンプロテクション機能あり 
• 鉛フリー 
 
 用途 
• パーソナルコンピュータおよび周辺機器 
• 携帯電話 
• カメラ 
• ゲーム機器 
 
 パッケージ 
• SC-88A 

 
 ピン配置図  マーキング情報 
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 品目コードの構成 
 S-75V32A  NC  −  5V4  −  TF  G 

環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
テープ仕様でのICの向き 
 
製品略号 
 
パッケージ略号 
 NC ：SC-88A 

 
 

 絶対最大定格 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 絶対最大定格 単位 

電源電圧 VCC −0.5～+7.0 V 
入力電圧 VIN −0.5～+7.0 V 
出力電圧 VOUT −0.5～VCC+0.5 V 
入力寄生ダイオード電流 IIK −20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±25 mA 
VCC/GND電流 ICC ±50 mA 

200（基板未実装時） mW 
許容損失 PD 350*1 mW 
動作周囲温度 Topr −40～+85 °C 
保存温度 Tstg −65～+150 °C 
リード温度（10秒） TL 260 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 

（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
 

 

 

0 50 100 150

350 

200 

0 

許
容

損
失

 
(
P

D
) [

m
W

] 

周囲温度 (Ta) [°C]

100 

300 
250 

150 

50 

400 

 
パッケージ許容損失（基板実装時） 
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 推奨動作条件 

項目 記号 規格 単位 

電源電圧 VCC 2～5.5 V 
入力電圧 VIN 0～5.5 V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 

0～100（VCC = 3.3±0.3 V） ns 
入力上昇、下降時間 tR, tF 

0～20（VCC = 5±0.5 V） ns 
 

 DC 電気的特性 
条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C

項目 記号 
 VCC Min. Typ. Max. Min. Max. 

単位

2.0 1.5 ⎯ ⎯ 1.5 ⎯ V “H”レベル VIH ⎯ 
3～5.5 VCC×0.7 ⎯ ⎯ VCC×0.7 ⎯ V 

2.0 ⎯ ⎯ 0.5 ⎯ 0.5 V 
入力 
電圧 

“L”レベル VIL ⎯ 
3～5.5 ⎯ ⎯ VCC×0.3 ⎯ VCC×0.3 V 

2.0 1.9 2.0 ⎯ 1.9 ⎯ V 
3.0 2.9 3.0 ⎯ 2.9 ⎯ V IOH = −50 μA
4.5 4.4 4.5 ⎯ 4.4 ⎯ V 

IOH = −4 mA 3.0 2.58 ⎯ ⎯ 2.48 ⎯ V 
“H”レベル VOH 

VIN = VIL 

or VIH 

IOH = −8 mA 4.5 3.94 ⎯ ⎯ 3.80 ⎯ V 
2.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 
3.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V IOL = 50 μA 
4.5 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 

IOL = 4 mA 3.0 ⎯ ⎯ 0.36 ⎯ 0.44 V 

出力 
電圧 

“L”レベル VOL VIN = VIL 

IOL = 8 mA 4.5 ⎯ ⎯ 0.36 ⎯ 0.44 V 
入力電流 IIN VIN = 5.5 V or GND 0～5.5 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA 
静的消費電流 ICC VIN = VCC or GND 5.5 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA 
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 AC 電気的特性 
（特記なき場合：Input tR = tF = 3 ns） 

測定条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC（V） CL（pF） Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

15 ⎯ 5.5 7.9 1.0 9.5 ns 3.3±0.3
50 ⎯ 10.0 14.0 1.0 15.0 ns 
15 ⎯ 3.8 5.5 1.0 6.5 ns 

伝搬遅延時間 
tPLH, 
tPHL 

⎯ 
5.0±0.5

50 ⎯ 6.1 8.5 1.0 9.0 ns 
入力容量 CIN ⎯ ⎯ ⎯ 4 10 ⎯ 10 pF 
等価内部容量 CPD

*1 ⎯ ⎯ ⎯ 15 ⎯ ⎯ ⎯ pF 

*1. CPDは無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算したIC内部の等価容量です。無負荷時の平均消費電流は、

次式により求められます。 
ICC(opr) = CPD × VCC × fin ＋ ICC 

 
電気的特性測定回路 
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備考 消費電流測定時、出力は無負荷 

 

 

 入力端子等価回路 
 

入力端子
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S-75V86ANC は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた高速 CMOS エクスクルーシブ OR ゲートです。CMOS の特徴である

低い消費電力で、LSTTL に匹敵する高速動作を実現できます。 
内部回路はバッファつきの構成であり、高い雑音余裕度と安定的な出力が得られます。 
すべての入力端子には、プラス側（入力から VCCに向かって順方向になる）のダイオードが入らない入力保護回路を採用し

ているため、電源電圧が印加されない状態で、入力に 5 V の電圧が印加される場合も許容されます。この、パワーダウンプ

ロテクション方式により、2 電源間インタフェース、5 V から 3 V 系へのレベル変換、バッテリーバックアップ回路などへの

応用が可能となります。 
 

 特長 
• 広動作電源電圧範囲 : 2 V～5.5 V 
• 低消費電流 : 1.0 μA max.（at 5.5 V, 25°C） 
• 高速動作 : tPD = 4.8 ns typ.（at 5 V） 
• 高雑音余裕度 : VNIH = VNIL = 28% VCC（最小） 
• 全入力とも、パワーダウンプロテクション機能あり 
• 鉛フリー 
 
 用途 
• パーソナルコンピュータおよび周辺機器 
• 携帯電話 
• カメラ 
• ゲーム機器 
 
 パッケージ 
• SC-88A 

 
 ピン配置図  マーキング情報 
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 品目コードの構成 
 S-75V86A  NC  −  5V8  −  TF  G 

環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
テープ仕様でのICの向き 
 
製品略号 
 
パッケージ略号 
 NC ：SC-88A 

 
 

 絶対最大定格 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 絶対最大定格 単位 

電源電圧 VCC −0.5～+7.0 V 
入力電圧 VIN −0.5～+7.0 V 
出力電圧 VOUT −0.5～VCC+0.5 V 
入力寄生ダイオード電流 IIK −20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±25 mA 
VCC/GND電流 ICC ±50 mA 

200（基板未実装時） mW 
許容損失 PD 350*1 mW 
動作周囲温度 Topr −40～+85 °C 
保存温度 Tstg −65～+150 °C 
リード温度（10秒） TL 260 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 

（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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 推奨動作条件 

項目 記号 規格 単位 

電源電圧 VCC 2～5.5 V 
入力電圧 VIN 0～5.5 V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 

0～100（VCC = 3.3±0.3 V） ns 
入力上昇、下降時間 tR, tF 

0～20（VCC = 5±0.5 V） ns 
 

 DC 電気的特性 
条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C

項目 記号 
 VCC Min. Typ. Max. Min. Max. 

単位

2.0 1.5 ⎯ ⎯ 1.5 ⎯ V “H”レベル VIH ⎯ 
3～5.5 VCC×0.7 ⎯ ⎯ VCC×0.7 ⎯ V 

2.0 ⎯ ⎯ 0.5 ⎯ 0.5 V 
入力

電圧 
“L”レベル VIL ⎯ 

3～5.5 ⎯ ⎯ VCC×0.3 ⎯ VCC×0.3 V 
2.0 1.9 2.0 ⎯ 1.9 ⎯ V 
3.0 2.9 3.0 ⎯ 2.9 ⎯ V IOH = −50 μA
4.5 4.4 4.5 ⎯ 4.4 ⎯ V 

IOH = −4 mA 3.0 2.58 ⎯ ⎯ 2.48 ⎯ V 
“H”レベル VOH 

VIN = VIL 

or VIH 

IOH = −8 mA 4.5 3.94 ⎯ ⎯ 3.80 ⎯ V 
2.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 
3.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V IOL = 50 μA 
4.5 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 

IOL = 4 mA 3.0 ⎯ ⎯ 0.36 ⎯ 0.44 V 

出力

電圧 

“L”レベル VOL 
VIN = VIL 

or VIH 

IOL = 8 mA 4.5 ⎯ ⎯ 0.36 ⎯ 0.44 V 
入力電流 IIN VIN = 5.5 V or GND 0～5.5 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA 
静的消費電流 ICC VIN = VCC or GND 5.5 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA 
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 AC 電気的特性 
（特記なき場合：Input tR = tF = 3 ns） 

測定条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC（V） CL（pF） Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

15 ⎯ 7.0 11.0 1.0 13.0 ns 3.3±0.3
50 ⎯ 10.4 14.5 1.0 16.5 ns 
15 ⎯ 4.8 6.8 1.0 8.0 ns 

伝搬遅延時間 
tPLH, 
tPHL 

⎯ 
5.0±0.5

50 ⎯ 6.5 9.0 1.0 10.0 ns 
入力容量 CIN ⎯ ⎯ ⎯ 4 10 ⎯ 10 pF 
等価内部容量 CPD

*1 ⎯ ⎯ ⎯ 18 ⎯ ⎯ ⎯ pF 

*1. CPDは無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算したIC内部の等価容量です。無負荷時の平均消費電流は、

次式により求められます。 
ICC(opr) = CPD × VCC × fin ＋ ICC 

 
電気的特性測定回路 
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備考 消費電流測定時、出力は無負荷 

 

 

 入力端子等価回路 
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S-75L00ANC は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた CMOS 2 入力 NAND ゲートです。CMOS の特徴である低い消費電力

により乾電池 1～2 個（1～3 V）での動作を実現できます。 
内部回路はバッファつきの 3 段構成であり、高い雑音余裕度と安定的な出力が得られます。 
すべての入力端子には、プラス側（入力から VCCに向かって順方向になる）のダイオードが入らない入力保護回路を採用し

ているため、電源電圧が印加されない状態で、入力に電圧が印加される場合も許容されます。この、パワーダウンプロテク

ション方式により、2 電源間インタフェース、3 V から 1 V 系へのレベル変換、バッテリーバックアップ回路などへの応用が

可能となります。 
 

 特長 
• 広動作電源電圧範囲 : 1 V～3.6 V 
• 低消費電流 : 1.0 μA max.（at 3.6 V, 25°C） 
• 高速動作 : tPD = 7 ns typ.（at 3 V） 
• 高雑音余裕度 : VNIH = VNIL = 28% VCC（最小） 
• 全入力とも、パワーダウンプロテクション機能あり 
• 鉛フリー 
 
 用途 
• パーソナルコンピュータおよび周辺機器 
• 携帯電話 
• カメラ 
• ゲーム機器 
 
 パッケージ 
• SC-88A 

 
 ピン配置図  マーキング情報 
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 品目コードの構成 
 
 S-75L00A  NC  −  5L1  −  TF  G 

環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
テープ仕様でのICの向き 
 
製品略号 
 
パッケージ略号 
 NC ：SC-88A 

 
 

 絶対最大定格 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 絶対最大定格 単位 

電源電圧 VCC −0.5～+5.0 V 
入力電圧 VIN −0.5～+5.0 V 
出力電圧 VOUT −0.5～VCC+0.5 V 
入力寄生ダイオード電流 IIK −20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±12.5 mA 
VCC/GND電流 ICC ±25 mA 

200（基板未実装時） mW 
許容損失 PD 350*1 mW 
動作周囲温度 Topr −40～+85 °C 
保存温度 Tstg −65～+150 °C 
リード温度（10秒） TL 260 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 

（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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 推奨動作条件 

項目 記号 規格 単位 

電源電圧 VCC 1～3.6 V 
入力電圧 VIN 0～3.6 V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 

0～1000（VCC = 1.0 V） ns 
0～500（VCC = 2.0 V） ns 入力上昇、下降時間 tR, tF 
0～400（VCC = 3.0 V） ns 

 
 DC 電気的特性 

条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

1.0 0.75 ⎯ ⎯ 0.75 ⎯ V 
1.5 1.05 ⎯ ⎯ 1.05 ⎯ V “H”レベル VIH ⎯ 
3.0 2.10 ⎯ ⎯ 2.10 ⎯ V 
1.0 ⎯ ⎯ 0.25 ⎯ 0.25 V 
1.5 ⎯ ⎯ 0.45 ⎯ 0.45 V 

入力

電圧 
“L”レベル VIL ⎯ 

3.0 ⎯ ⎯ 0.90 ⎯ 0.90 V 
1.0 0.9 1.0 ⎯ 0.9 ⎯ V 
1.5 1.4 1.5 ⎯ 1.4 ⎯ V IOH = −20 μA
3.0 2.9 3.0 ⎯ 2.9 ⎯ V 

IOH = −1 mA 1.5 1.07 1.23 ⎯ 0.99 ⎯ V 
“H”レベル VOH 

VIN = VIH 

or VIL 

IOH = −2.6 mA 3.0 2.61 2.68 ⎯ 2.55 ⎯ V 
1.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 
1.5 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V IOL = 20 μA 
3.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 

IOL = 1 mA 1.5 ⎯ 0.23 0.31 ⎯ 0.37 V 

出力

電圧 

“L”レベル VOL VIN = VIH 

IOL = 2.6 mA 3.0 ⎯ 0.23 0.31 ⎯ 0.33 V 
入力電流 IIN VIN = VCC or GND 3.6 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA 
静的消費電流 ICC VIN = VCC or GND 3.6 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA 
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 AC 電気的特性 
（特記なき場合：CL = 15 pf､Input tR = tF = 6 ns､VCC = 3.3±0.3 V､Ta = 25°C） 

項目 記号 測定条件 Min. Typ. Max. 単位 

出力上昇、下降時間 tTLH, tTHL ⎯ ⎯ 4.0 8.5 ns 
伝播遅延時間 tPLH, tPHL ⎯ ⎯ 6.0 9.0 ns 

 
（特記なき場合：CL = 25 pf､Input tR = tF = 6 ns） 

測定条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC（V） Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

1.0 ⎯ 35 70 ⎯ 90 ns 
1.5 ⎯ 15 25 ⎯ 30 ns 出力上昇、下降時間 

tTLH, 
tTHL 

⎯ 
3.0 ⎯ 7 10 ⎯ 14 ns 
1.0 ⎯ 30 60 ⎯ 75 ns 
1.5 ⎯ 15 25 ⎯ 30 ns 伝搬遅延時間 

tPLH, 
tPHL 

⎯ 
3.0 ⎯ 7 10 ⎯ 14 ns 

入力容量 CIN ⎯ ⎯ 5 10 ⎯ 10 pF 
等価内部容量 CPD

*1 ⎯ ⎯ 10 ⎯ ⎯ ⎯ pF 
*1. CPDは無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算したIC内部の等価容量です。無負荷時の平均消費電流は、

次式により求められます。 
ICC(opr) = CPD × VCC × fin ＋ ICC 

 
電気的特性測定回路 

 

VIN 

CL 50 Ω 

VOUT 
PG 

VOL

tPLH 

50%

50% 
10%

90%

tPHL 

6 ns 

VIN

VOUT 

6 ns 

GND

VCC

VOH

50%

 
備考 消費電流測定時、出力は無負荷 

 

 入力端子等価回路 
 

入力端子
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S-75L02ANC は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた CMOS 2 入力 NOR ゲートです。CMOS の特徴である低い消費電力

により乾電池 1～2 個（1～3 V）での動作を実現できます。 
内部回路はバッファつきの 3 段構成であり、高い雑音余裕度と安定的な出力が得られます。 
すべての入力端子には、プラス側（入力から VCCに向かって順方向になる）のダイオードが入らない入力保護回路を採用し

ているため、電源電圧が印加されない状態で、入力に電圧が印加される場合も許容されます。この、パワーダウンプロテク

ション方式により、2 電源間インタフェース、3 V から 1 V 系へのレベル変換、バッテリーバックアップ回路などへの応用が

可能となります。 
 

 特長 
• 広動作電源電圧範囲 : 1 V～3.6 V 
• 低消費電流 : 1.0 μA max.（at 3.6 V, 25°C） 
• 高速動作 : tPD = 7 ns typ.（at 3 V） 
• 高雑音余裕度 : VNIH = VNIL = 28% VCC（最小） 
• 全入力とも、パワーダウンプロテクション機能あり 
• 鉛フリー 
 
 用途 
• パーソナルコンピュータおよび周辺機器 
• 携帯電話 
• カメラ 
• ゲーム機器 
 
 パッケージ 
• SC-88A 

 
 ピン配置図  マーキング情報 

 

1 IN B  

IN A  

GND 

VCC 

OUT Y 

2 

3 4 

5 

(Top view) 
 

製品略号 
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4
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5
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 論理図 

真理値表   
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L L H 
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IN A 
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H H L 
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 品目コードの構成 
 
 S-75L02A  NC  −  5L3  −  TF  G 

環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
テープ仕様でのICの向き 
 
製品略号 
 
パッケージ略号 
 NC ：SC-88A 

 
 

 絶対最大定格 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 絶対最大定格 単位 

電源電圧 VCC −0.5～+5.0 V 
入力電圧 VIN −0.5～+5.0 V 
出力電圧 VOUT −0.5～VCC+0.5 V 
入力寄生ダイオード電流 IIK −20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±12.5 mA 
VCC/GND電流 ICC ±25 mA 

200（基板未実装時） mW 
許容損失 PD 350*1 mW 
動作周囲温度 Topr −40～+85 °C 
保存温度 Tstg −65～+150 °C 
リード温度（10秒） TL 260 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 

（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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 推奨動作条件 

項目 記号 規格 単位 

電源電圧 VCC 1～3.6 V 
入力電圧 VIN 0～3.6 V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 

0～1000（VCC = 1.0 V） ns 
0～500（VCC = 2.0 V） ns 入力上昇、下降時間 tR, tF 
0～400（VCC = 3.0 V） ns 

 
 DC 電気的特性 

条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

1.0 0.75 ⎯ ⎯ 0.75 ⎯ V 
1.5 1.05 ⎯ ⎯ 1.05 ⎯ V “H”レベル 

 
VIH 

⎯ 
3.0 2.10 ⎯ ⎯ 2.10 ⎯ V 
1.0 ⎯ ⎯ 0.25 ⎯ 0.25 V 
1.5 ⎯ ⎯ 0.45 ⎯ 0.45 V 

入力

電圧 
“L”レベル 

 
VIL 

⎯ 
3.0 ⎯ ⎯ 0.90 ⎯ 0.90 V 
1.0 0.9 1.0 ⎯ 0.9 ⎯ V 
1.5 1.4 1.5 ⎯ 1.4 ⎯ V IOH = −20 μA
3.0 2.9 3.0 ⎯ 2.9 ⎯ V 

IOH = −1 mA 1.5 1.07 1.23 ⎯ 0.99 ⎯ V 
“H”レベル VOH VIN = VIL 

IOH = −2.6 mA 3.0 2.61 2.68 ⎯ 2.55 ⎯ V 
1.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 
1.5 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V IOL = 20 μA 
3.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 

IOL = 1 mA 1.5 ⎯ 0.23 0.31 ⎯ 0.37 V 

出力

電圧 

“L”レベル VOL 
VIN = VIH 

or VIL 

IOL = 2.6 mA 3.0 ⎯ 0.23 0.31 ⎯ 0.33 V 
入力電流 IIN VIN = VCC or GND 3.6 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA
静的消費電流 ICC VIN = VCC or GND 3.6 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA
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 AC 電気的特性 
（特記なき場合：CL = 15 pf､Input tR = tF = 6 ns､VCC = 3.3±0.3 V､Ta = 25°C） 

項目 記号 測定条件 Min. Typ. Max. 単位 

出力上昇、下降時間 tTLH, tTHL ⎯ ⎯ 4.0 8.0 ns 
伝播遅延時間 tPLH, tPHL ⎯ ⎯ 6.0 9.0 ns 

 
（特記なき場合：CL = 25 pf､Input tR = tF = 6 ns） 

測定条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC（V） Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

1.0 ⎯ 35 70 ⎯ 90 ns 
1.5 ⎯ 15 25 ⎯ 30 ns 出力上昇、下降時間 

tTLH, 
tTHL 

⎯ 
3.0 ⎯ 7 10 ⎯ 14 ns 
1.0 ⎯ 30 60 ⎯ 75 ns 
1.5 ⎯ 15 25 ⎯ 30 ns 伝搬遅延時間 

tPLH, 
tPHL 

⎯ 
3.0 ⎯ 7 10 ⎯ 14 ns 

入力容量 CIN ⎯ ⎯ 5 10 ⎯ 10 pF 
等価内部容量 CPD

*1 ⎯ ⎯ 10 ⎯ ⎯ ⎯ pF 
*1. CPDは無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算したIC内部の等価容量です。無負荷時の平均消費電流は、

次式により求められます。 
ICC(opr) = CPD × VCC × fin ＋ ICC 

 
電気的特性測定回路 

 

VIN 

CL 50 Ω 

VOUT PG 

tPLH 

50% 

50% 
10%

90%

tPHL 

6 ns 

VIN

VOUT  

6 ns

GND

VCC

VOL

VOH

50%

 
備考 消費電流測定時、出力は無負荷 

 

 

 入力端子等価回路 
 

入力端子
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S-75L04ANC は、シリコンゲート CMOS 技術を用いたインバータです。 
CMOS の特徴である低い消費電力により乾電池 1～2 個（1～3 V）での動作を実現できます。 
内部回路はバッファつきの 3 段構成であり、高い雑音余裕度と安定的な出力が得られます。 
入力端子には、プラス側（入力から VCC に向かって順方向になる）のダイオードが入らない入力保護回路を採用しているた

め、電源電圧が印加されない状態で、入力に電圧が印加される場合も許容されます。この、パワーダウンプロテクション方

式により、2 電源間インタフェース、3 V から 1 V 系へのレベル変換、バッテリーバックアップ回路などへの応用が可能とな

ります。 
 

 特長 
• 広動作電源電圧範囲 : 1 V～3.6 V 
• 低消費電流 : 1.0 μA max.（at 3.6 V, 25°C） 
• 高速動作 : tPD = 7 ns typ.（at 3 V） 
• 高雑音余裕度 : VNIH = VNIL = 28% VCC（最小） 
• 入力端子は、パワーダウンプロテクション機能あり 
• 鉛フリー 
 
 用途 
• パーソナルコンピュータおよび周辺機器 
• 携帯電話 
• カメラ 
• ゲーム機器 
 
 パッケージ 
• SC-88A 

 
 ピン配置図  マーキング情報 
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 品目コードの構成 
 
 S-75L04A  NC  −  5L5  −  TF  G 

環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
テープ仕様でのICの向き 
 
製品略号 
 
パッケージ略号 
 NC ：SC-88A 

 
 

 絶対最大定格 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 絶対最大定格 単位 

電源電圧 VCC −0.5～+5.0 V 
入力電圧 VIN −0.5～+5.0 V 
出力電圧 VOUT −0.5～VCC+0.5 V 
入力寄生ダイオード電流 IIK −20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±12.5 mA 
VCC/GND電流 ICC ±25 mA 

200（基板未実装時） mW 
許容損失 PD 350*1 mW 
動作周囲温度 Topr −40～+85 °C 
保存温度 Tstg −65～+150 °C 
リード温度（10秒） TL 260 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 

（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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 推奨動作条件 

項目 記号 規格 単位 

電源電圧 VCC 1～3.6 V 
入力電圧 VIN 0～3.6 V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 

0～1000（VCC = 1.0 V） ns 
0～500（VCC = 2.0 V） ns 入力上昇、下降時間 tR, tF 
0～400（VCC = 3.0 V） ns 

 
 DC 電気的特性 

条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

1.0 0.75 ⎯ ⎯ 0.75 ⎯ V 
1.5 1.05 ⎯ ⎯ 1.05 ⎯ V “H”レベル VIH ⎯ 
3.0 2.10 ⎯ ⎯ 2.10 ⎯ V 
1.0 ⎯ ⎯ 0.25 ⎯ 0.25 V 
1.5 ⎯ ⎯ 0.45 ⎯ 0.45 V 

入力

電圧 
“L”レベル VIL ⎯ 

3.0 ⎯ ⎯ 0.90 ⎯ 0.90 V 
1.0 0.9 1.0 ⎯ 0.9 ⎯ V 
1.5 1.4 1.5 ⎯ 1.4 ⎯ V IOH = −20 μA
3.0 2.9 3.0 ⎯ 2.9 ⎯ V 

IOH = −1 mA 1.5 1.07 1.23 ⎯ 0.99 ⎯ V 
“H”レベル VOH VIN = VIL 

IOH = −2.6 mA 3.0 2.61 2.68 ⎯ 2.55 ⎯ V 
1.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 
1.5 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V IOL = 20 μA 
3.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 

IOL = 1 mA 1.5 ⎯ 0.23 0.31 ⎯ 0.37 V 

出力

電圧 

“L”レベル VOL VIN = VIH 

IOL = 2.6 mA 3.0 ⎯ 0.23 0.31 ⎯ 0.33 V 
入力電流 IIN VIN = VCC or GND 3.6 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA
静的消費電流 ICC VIN = VCC or GND 3.6 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA
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 AC 電気的特性 
（特記なき場合：CL = 15 pf､Input tR = tF = 6 ns､VCC = 3.3±0.3 V､Ta = 25°C） 

項目 記号 測定条件 Min. Typ. Max. 単位 

出力上昇、下降時間 tTLH, tTHL ⎯ ⎯ 4.0 8.0 ns 
伝播遅延時間 tPLH, tPHL ⎯ ⎯ 6.0 9.0 ns 

 
（特記なき場合：CL = 25 pf､Input tR = tF = 6 ns） 

測定条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC（V） Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

1.0 ⎯ 35 70 ⎯ 90 ns 
1.5 ⎯ 15 25 ⎯ 30 ns 出力上昇、下降時間 

tTLH, 
tTHL 

⎯ 
3.0 ⎯ 7 10 ⎯ 14 ns 
1.0 ⎯ 30 60 ⎯ 75 ns 
1.5 ⎯ 15 25 ⎯ 30 ns 伝搬遅延時間 

tPLH, 
tPHL 

⎯ 
3.0 ⎯ 7 10 ⎯ 14 ns 

入力容量 CIN ⎯ ⎯ 5 10 ⎯ 10 pF 
等価内部容量 CPD

*1 ⎯ ⎯ 10 ⎯ ⎯ ⎯ pF 
*1. CPDは無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算したIC内部の等価容量です。無負荷時の平均消費電流は、

次式により求められます。 
ICC(opr) = CPD × VCC × fin ＋ ICC 

 
電気的特性測定回路 

 

VIN 

CL 50 Ω 

VOUT 
PG

tPLH 

50% 

50% 
10%

90%

tPHL 

6 ns 

VIN

VOUT  

6 ns

GND

VCC

VOL

VOH

50%

 
備考 消費電流測定時、出力は無負荷 

 

 

 入力端子等価回路 
 

入力端子
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S-75LU04ANC は、シリコンゲート CMOS 技術を用いたインバータです。CMOS の特徴である低い消費電力により乾電池 1
～2 個（1～3 V）での動作を実現できます。 
内部回路は 1 段構成のため、リニア回路への応用に最適です。 
入力端子には、プラス側（入力から VCC に向かって順方向になる）のダイオードが入らない入力保護回路を採用しているた

め、電源電圧が印加されない状態で、入力に電圧が印加される場合も許容されます。この、パワーダウンプロテクション方

式により、2 電源間インタフェース、3 V から 1 V 系へのレベル変換、バッテリーバックアップ回路などへの応用が可能とな

ります。 
 

 特長 
• 広動作電源電圧範囲 : 1 V～3.6 V 
• 低消費電流 : 1.0 μA max.（at 3.6 V, 25°C） 
• 高速動作 : tPD = 6 ns typ.（at 3 V） 
• 高雑音余裕度 : VNIH = VNIL = 10% VCC（最小） 
• 入力端子は、パワーダウンプロテクション機能あり 
• 鉛フリー 
 
 用途 
• パーソナルコンピュータおよび周辺機器 
• 携帯電話 
• カメラ 
• ゲーム機器 
 
 パッケージ 
• SC-88A 

 
 ピン配置図  マーキング情報 
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 品目コードの構成 
 
 S-75LU04A  NC  −  5L6  TF  G 

環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
テープ仕様でのICの向き 
 
製品略号 
 
パッケージ略号 
 NC ：SC-88A 

 
 

 絶対最大定格 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 絶対最大定格 単位 

電源電圧 VCC −0.5～+5.0 V 
入力電圧 VIN −0.5～+5.0 V 
出力電圧 VOUT −0.5～VCC+0.5 V 
入力寄生ダイオード電流 IIK −20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±12.5 mA 
VCC/GND電流 ICC ±25 mA 

200（基板未実装時） mW 
許容損失 PD 350*1 mW 
動作周囲温度 Topr −40～+85 °C 
保存温度 Tstg −65～+150 °C 
リード温度（10秒） TL 260 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 

（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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 推奨動作条件 

項目 記号 規格 単位 

電源電圧 VCC 1～3.6 V 
入力電圧 VIN 0～3.6 V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 

0～1000（VCC = 1.0 V） ns 
0～500（VCC = 2.0 V） ns 入力上昇、下降時間 tR, tF 
0～400（VCC = 3.0 V） ns 

 
 DC 電気的特性 

条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

1.0 0.75 ⎯ ⎯ 0.75 ⎯ V 
1.5 1.05 ⎯ ⎯ 1.05 ⎯ V “H”レベル VIH ⎯ 
3.0 2.10 ⎯ ⎯ 2.10 ⎯ V 
1.0 ⎯ ⎯ 0.25 ⎯ 0.25 V 
1.5 ⎯ ⎯ 0.45 ⎯ 0.45 V 

入力

電圧 
“L”レベル VIL ⎯ 

3.0 ⎯ ⎯ 0.90 ⎯ 0.90 V 
1.0 0.9 1.0 ⎯ 0.9 ⎯ V 
1.5 1.4 1.5 ⎯ 1.4 ⎯ V IOH = −20 μA
3.0 2.9 3.0 ⎯ 2.9 ⎯ V 

IOH = −1 mA 1.5 1.07 1.23 ⎯ 0.99 ⎯ V 
“H”レベル VOH VIN = VIL 

IOH = −2.6 mA 3.0 2.61 2.68 ⎯ 2.55 ⎯ V 
1.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 
1.5 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V IOL = 20 μA 
3.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 

IOL = 1 mA 1.5 ⎯ 0.23 0.31 ⎯ 0.37 V 

出力

電圧 

“L”レベル VOL VIN = VIH 

IOL = 2.6 mA 3.0 ⎯ 0.23 0.31 ⎯ 0.33 V 
入力電流 IIN VIN = VCC or GND 3.6 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA
静的消費電流 ICC VIN = VCC or GND 3.6 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA
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 AC 電気的特性 
（特記なき場合：CL = 15 pf､Input tR = tF = 6 ns､VCC = 3.3±0.3 V､Ta = 25°C） 

項目 記号 測定条件 Min. Typ. Max. 単位 

出力上昇、下降時間 tTLH, tTHL ⎯ ⎯ 6.0 9.0 ns 
伝播遅延時間 tPLH, tPHL ⎯ ⎯ 4.0 10.0 ns 

 
（特記なき場合：CL = 25 pf､Input tR = tF = 6 ns） 

測定条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC（V） Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

1.0 ⎯ 35 70 ⎯ 90 ns 
1.5 ⎯ 15 25 ⎯ 30 ns 出力上昇、下降時間 

tTLH, 
tTHL 

⎯ 
3.0 ⎯ 7 10 ⎯ 14 ns 
1.0 ⎯ 20 40 ⎯ 50 ns 
1.5 ⎯ 10 15 ⎯ 20 ns 伝搬遅延時間 

tPLH, 
tPHL 

⎯ 
3.0 ⎯ 6 9 ⎯ 12 ns 

入力容量 CIN ⎯ ⎯ 5 10 ⎯ 10 pF 
等価内部容量 CPD

*1 ⎯ ⎯ 10 ⎯ ⎯ ⎯ pF 
*1. CPDは無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算したIC内部の等価容量です。無負荷時の平均消費電流は、

次式により求められます。 
ICC(opr) = CPD × VCC × fin ＋ ICC 

 
電気的特性測定回路 

 

VIN 

CL 
50 Ω 

VOUT 
PG

tPLH 

50% 

50% 

10%

90%

tPHL 

6 ns 

VIN

VOUT 

6 ns 

GND

VCC

VOL

VOH

50%

 
備考 消費電流測定時、出力は無負荷 

 

 

 入力端子等価回路 
 

入力端子
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S-75L08ANC は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた CMOS 2 入力 AND ゲートです。CMOS の特徴である低い消費電力

により乾電池 1～2 個（1～3 V）動作を実現できます。 
内部回路はバッファつきの 4 段構成であり、高い雑音余裕度と安定的な出力が得られます。 
すべての入力端子には、プラス側（入力から VCCに向かって順方向になる）のダイオードが入らない入力保護回路を採用し

ているため、電源電圧が印加されない状態で、入力に電圧が印加される場合も許容されます。この、パワーダウンプロテク

ション方式により、2 電源間インタフェース、3 V から 1 V 系へのレベル変換、バッテリーバックアップ回路などへの応用が

可能となります。 
 

 特長 
• 広動作電源電圧範囲 : 1 V～3.6 V 
• 低消費電流 : 1.0 μA max.（at 3.6 V, 25°C） 
• 高速動作 : tPD = 7 ns typ.（at 3 V） 
• 高雑音余裕度 : VNIH = VNIL = 28% VCC（最小） 
• 全入力とも、パワーダウンプロテクション機能あり 
• 鉛フリー 
 
 用途 
• パーソナルコンピュータおよび周辺機器 
• 携帯電話 
• カメラ 
• ゲーム機器 
 
 パッケージ 
• SC-88A 

 
 ピン配置図  マーキング情報 
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 品目コードの構成 
 
 S-75L08A  NC  −  5L2  −  TF  G 

環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
テープ仕様でのICの向き 
 
製品略号 
 
パッケージ略号 
 NC ：SC-88A 

 
 

 絶対最大定格 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 絶対最大定格 単位 

電源電圧 VCC −0.5～+5.0 V 
入力電圧 VIN −0.5～+5.0 V 
出力電圧 VOUT −0.5～VCC+0.5 V 
入力寄生ダイオード電流 IIK −20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±12.5 mA 
VCC/GND電流 ICC ±25 mA 

200（基板未実装時） mW 
許容損失 PD 350*1 mW 
動作周囲温度 Topr −40～+85 °C 
保存温度 Tstg −65～+150 °C 
リード温度（10秒） TL 260 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 

（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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 推奨動作条件 

項目 記号 規格 単位 

電源電圧 VCC 1～3.6 V 
入力電圧 VIN 0～3.6 V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 

0～1000（VCC = 1.0 V） ns 
0～500（VCC = 2.0 V） ns 入力上昇、下降時間 tR, tF 
0～400（VCC = 3.0 V） ns 

 
 DC 電気的特性 

条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

1.0 0.75 ⎯ ⎯ 0.75 ⎯ V 
1.5 1.05 ⎯ ⎯ 1.05 ⎯ V “H”レベル VIH ⎯ 
3.0 2.10 ⎯ ⎯ 2.10 ⎯ V 
1.0 ⎯ ⎯ 0.25 ⎯ 0.25 V 
1.5 ⎯ ⎯ 0.45 ⎯ 0.45 V 

入力

電圧 
“L”レベル VIL ⎯ 

3.0 ⎯ ⎯ 0.90 ⎯ 0.90 V 
1.0 0.9 1.0 ⎯ 0.9 ⎯ V 
1.5 1.4 1.5 ⎯ 1.4 ⎯ V IOH = −20 μA
3.0 2.9 3.0 ⎯ 2.9 ⎯ V 

IOH = −1 mA 1.5 1.07 1.23 ⎯ 0.99 ⎯ V 
“H”レベル VOH VIN = VIH 

IOH = −2.6 mA 3.0 2.61 2.68 ⎯ 2.55 ⎯ V 
1.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 
1.5 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V IOL = 20 μA 
3.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 

IOL = 1 mA 1.5 ⎯ 0.23 0.31 ⎯ 0.37 V 

出力

電圧 

“L”レベル VOL 
VIN = VIH 

or VIL 

IOL = 2.6 mA 3.0 ⎯ 0.23 0.31 ⎯ 0.33 V 
入力電流 IIN VIN = VCC or GND 3.6 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA
静的消費電流 ICC VIN = VCC or GND 3.6 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA
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 AC 電気的特性 
（特記なき場合：CL = 15 pf､Input tR = tF = 6 ns､VCC = 3.3±0.3 V､Ta = 25°C） 

項目 記号 測定条件 Min. Typ. Max. 単位 

出力上昇、下降時間 tTLH, tTHL ⎯ ⎯ 4.0 8.0 ns 
伝播遅延時間 tPLH, tPHL ⎯ ⎯ 6.0 9.0 ns 

 
（特記なき場合：CL = 25 pf､Input tR = tF = 6 ns） 

測定条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC（V） Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

1.0 ⎯ 35 70 ⎯ 90 ns 
1.5 ⎯ 15 25 ⎯ 30 ns 出力上昇、下降時間 

tTLH, 
tTHL 

⎯ 
3.0 ⎯ 7 10 ⎯ 14 ns 
1.0 ⎯ 30 60 ⎯ 75 ns 
1.5 ⎯ 15 25 ⎯ 30 ns 伝搬遅延時間 

tPLH, 
tPHL 

⎯ 
3.0 ⎯ 7 10 ⎯ 14 ns 

入力容量 CIN ⎯ ⎯ 5 10 ⎯ 10 pF 
等価内部容量 CPD

*1 ⎯ ⎯ 10 ⎯ ⎯ ⎯ pF 
*1. CPDは無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算したIC内部の等価容量です。無負荷時の平均消費電流は、

次式により求められます。 
ICC(opr) = CPD × VCC × fin ＋ ICC 

 
電気的特性測定回路 

 

VIN 

CL 50 Ω 

VOUT 

PG tPLH 

50% 

50% 
10%

90%

tPHL 

6 ns 

VIN

VOUT

6 ns 

GND

VCC

VOL

VOH

50%

 
備考 消費電流測定時、出力は無負荷 

 

 

 入力端子等価回路 
 

入力端子
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S-75L14ANC は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた CMOS シュミットトリガインバータです。CMOS の特徴である低い

消費電力により乾電池 1～2 個（1～3 V）での動作を実現できます。 
内部回路はバッファつきの 3 段構成であり、高い雑音余裕度と安定的な出力が得られます。 
すべての入力端子には、プラス側（入力から VCCに向かって順方向になる）のダイオードが入らない入力保護回路を採用し

ているため、電源電圧が印加されない状態で、入力電圧が印加される場合も許容されます。この、パワーダウンプロテクショ

ン方式により、2 電源間インタフェース、3 V から 1 V 系へのレベル変換、バッテリーバックアップ回路などへの応用が可能

となります。 
 

 特長 
• 広動作電源電圧範囲 : 1 V～3.6 V 
• 低消費電流 : 1.0 μA max.（at 3.6 V, 25°C） 
• 高速動作 : tPD = 8 ns typ.（at 3 V） 
• 高雑音余裕度 : VNIH = VNIL = 28% VCC（最小） 
• 全入力とも、パワーダウンプロテクション機能あり 
• 鉛フリー 
 
 用途 
• パーソナルコンピュータおよび周辺機器 
• 携帯電話 
• カメラ 
• ゲーム機器 
 
 パッケージ 
• SC-88A 

 
 ピン配置図  マーキング情報 
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 品目コードの構成 
 
 S-75L14A  NC  −  5LA  −  TF  G 

環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
テープ仕様でのICの向き 
 
製品略号 
 
パッケージ略号 
 NC ：SC-88A 

 
 

 絶対最大定格 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 絶対最大定格 単位 

電源電圧 VCC −0.5～+5.0 V 
入力電圧 VIN −0.5～+5.0 V 
出力電圧 VOUT −0.5～VCC+0.5 V 
入力寄生ダイオード電流 IIK −20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±12.5 mA 
VCC/GND電流 ICC ±25 mA 

200（基板未実装時） mW 
許容損失 PD 350*1 mW 
動作周囲温度 Topr −40～+85 °C 
保存温度 Tstg −65～+150 °C 
リード温度（10秒） TL 260 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 

（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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 推奨動作条件 

項目 記号 規格 単位 

電源電圧 VCC 1～3.6 V 
入力電圧 VIN 0～3.6 V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 

0～1000（VCC = 1.0 V） ns 
0～500（VCC = 2.0 V） ns 入力上昇、下降時間 tR, tF 
0～400（VCC = 3.0 V） ns 

 
 DC 電気的特性 

条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

1.0 0.80 ⎯ ⎯ 0.80 ⎯ V 
1.5 1.20 ⎯ ⎯ 1.20 ⎯ V “H”レベル VIH ⎯ 
3.0 2.10 ⎯ ⎯ 2.10 ⎯ V 
1.0 ⎯ ⎯ 0.20 ⎯ 0.20 V 
1.5 ⎯ ⎯ 0.45 ⎯ 0.45 V 

入力
電圧 

“L”レベル VIL ⎯ 
3.0 ⎯ ⎯ 0.90 ⎯ 0.90 V 
1.0 0.9 1.0 ⎯ 0.9 ⎯ V 
1.5 1.4 1.5 ⎯ 1.4 ⎯ V IOH = −20 μA
3.0 2.9 3.0 ⎯ 2.9 ⎯ V 

IOH = −1 mA 1.5 1.07 1.23 ⎯ 0.99 ⎯ V 
“H”レベル VOH VIN = VIL 

IOH = −2.6 mA 3.0 2.61 2.68 ⎯ 2.55 ⎯ V 
1.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 
1.5 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V IOL = 20 μA 
3.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 

IOL = 1 mA 1.5 ⎯ 0.23 0.31 ⎯ 0.37 V 

出力
電圧 

“L”レベル VOL VIN = VIH 

IOL = 2.6 mA 3.0 ⎯ 0.23 0.31 ⎯ 0.33 V 
1.0 0.20 ⎯ 0.50 ⎯ ⎯ V 
1.5 0.25 ⎯ 0.50 ⎯ ⎯ V ヒステリシス電圧 VH ⎯ 
3.0 0.45 ⎯ 0.65 ⎯ ⎯ V 

入力電流 IIN VIN = VCC or GND 3.6 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA
静的消費電流 ICC VIN = VCC or GND 3.6 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA
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 AC 電気的特性 
（特記なき場合：CL = 15 pf､Input tR = tF = 6 ns､VCC = 3.3±0.3 V､Ta = 25°C） 

項目 記号 測定条件 Min. Typ. Max. 単位 

出力上昇、下降時間 tTLH, tTHL ⎯ ⎯ 4.0 8.0 ns 
伝播遅延時間 tPLH, tPHL ⎯ ⎯ 4.0 10.0 ns 

 
（特記なき場合：CL = 25 pf､Input tR = tF = 6 ns） 

測定条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC（V） Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

1.0 ⎯ 35 70 ⎯ 90 ns 
1.5 ⎯ 15 25 ⎯ 30 ns 出力上昇、下降時間 

tTLH, 
tTHL 

⎯ 
3.0 ⎯ 7 10 ⎯ 14 ns 
1.0 ⎯ 35 70 ⎯ 90 ns 
1.5 ⎯ 15 25 ⎯ 30 ns 伝搬遅延時間 

tPLH, 
tPHL 

⎯ 
3.0 ⎯ 8 12 ⎯ 15 ns 

入力容量 CIN ⎯ ⎯ 5 10 ⎯ 10 pF 
等価内部容量 CPD

*1 ⎯ ⎯ 10 ⎯ ⎯ ⎯ pF 
*1. CPDは無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算したIC内部の等価容量です。無負荷時の平均消費電流は、

次式により求められます。 
ICC(opr) = CPD × VCC × fin ＋ ICC 

 
電気的特性測定回路 
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備考 消費電流測定時、出力は無負荷 

 

 

 入力端子等価回路 
 

入力端子
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S-75L32ANC は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた CMOS 2 入力 OR ゲートです。CMOS の特徴である低い消費電力に

より乾電池 1～2 個（１～3 V）動作を実現できます。 
内部回路はバッファつきの 4 段構成であり、高い雑音余裕度と安定的な出力が得られます。 
すべての入力端子には、プラス側（入力から VCCに向かって順方向になる）のダイオードが入らない入力保護回路を採用し

ているため、電源電圧が印加されない状態で、入力に電圧が印加される場合も許容されます。この、パワーダウンプロテク

ション方式により、2 電源間インタフェース、3 V から 1 V 系へのレベル変換、バッテリーバックアップ回路などへの応用が

可能となります。 
 

 特長 
• 広動作電源電圧範囲 : 1 V～3.6 V 
• 低消費電流 : 1.0 μA max.（at 3.6 V, 25°C） 
• 高速動作 : tPD = 7 ns typ.（at 3 V） 
• 高雑音余裕度 : VNIH = VNIL = 28% VCC（最小） 
• 全入力とも、パワーダウンプロテクション機能あり 
• 鉛フリー 
 
 用途 
• パーソナルコンピュータおよび周辺機器 
• 携帯電話 
• カメラ 
• ゲーム機器 
 
 パッケージ 
• SC-88A 

 
 ピン配置図  マーキング情報 
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 品目コードの構成 
 
 S-75L32A  NC  −  5L4  −  TF  G 

環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
テープ仕様でのICの向き 
 
製品略号 
 
パッケージ略号 
 NC ：SC-88A 

 
 

 絶対最大定格 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 絶対最大定格 単位 

電源電圧 VCC −0.5～+5.0 V 
入力電圧 VIN −0.5～+5.0 V 
出力電圧 VOUT −0.5～VCC+0.5 V 
入力寄生ダイオード電流 IIK −20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±12.5 mA 
VCC/GND電流 ICC ±25 mA 

200（基板未実装時） mW 
許容損失 PD 350*1 mW 
動作周囲温度 Topr −40～+85 °C 
保存温度 Tstg −65～+150 °C 
リード温度（10秒） TL 260 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 

（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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パッケージ許容損失（基板実装時） 

 



ミニロジックシリーズ 2 INPUT OR GATE
Rev.3.0_00 S-75L32ANC

 

セイコーインスツル株式会社 59

 推奨動作条件 

項目 記号 規格 単位 

電源電圧 VCC 1～3.6 V 
入力電圧 VIN 0～3.6 V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 

0～1000（VCC = 1.0 V） ns 
0～500（VCC = 2.0 V） ns 入力上昇、下降時間 tR, tF 
0～400（VCC = 3.0 V） ns 

 
 DC 電気的特性 

条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

1.0 0.75 ⎯ ⎯ 0.75 ⎯ V 
1.5 1.05 ⎯ ⎯ 1.05 ⎯ V “H”レベル VIH ⎯ 
3.0 2.10 ⎯ ⎯ 2.10 ⎯ V 
1.0 ⎯ ⎯ 0.25 ⎯ 0.25 V 
1.5 ⎯ ⎯ 0.45 ⎯ 0.45 V 

入力

電圧 
“L”レベル VIL ⎯ 

3.0 ⎯ ⎯ 0.90 ⎯ 0.90 V 
1.0 0.9 1.0 ⎯ 0.9 ⎯ V 
1.5 1.4 1.5 ⎯ 1.4 ⎯ V IOH = −20 μA
3.0 2.9 3.0 ⎯ 2.9 ⎯ V 

IOH = −1 mA 1.5 1.07 1.23 ⎯ 0.99 ⎯ V 
“H”レベル VOH 

VIN = VIH 

or VIL 

IOH = −2.6 mA 3.0 2.61 2.68 ⎯ 2.55 ⎯ V 
1.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 
1.5 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V IOL = 20 μA 
3.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V 

IOL = 1 mA 1.5 ⎯ 0.23 0.31 ⎯ 0.37 V 

出力

電圧 

“L”レベル VOL VIN = VIL 

IOL = 2.6 mA 3.0 ⎯ 0.23 0.31 ⎯ 0.33 V 
入力電流 IIN VIN = VCC or GND 3.6 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA
静的消費電流 ICC VIN = VCC or GND 3.6 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA
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 AC 電気的特性 
（特記なき場合：CL = 15 pf､Input tR = tF = 6 ns､VCC = 3.3±0.3 V､Ta = 25°C） 

項目 記号 測定条件 Min. Typ. Max. 単位 

出力上昇、下降時間 tTLH, tTHL ⎯ ⎯ 4.0 8.0 ns 
伝播遅延時間 tPLH, tPHL ⎯ ⎯ 6.0 9.0 ns 

 
（特記なき場合：CL = 25 pf､Input tR = tF = 6 ns） 

測定条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC（V） Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

1.0 ⎯ 35 70 ⎯ 90 ns 
1.5 ⎯ 15 25 ⎯ 30 ns 出力上昇、下降時間 

tTLH, 
tTHL 

⎯ 
3.0 ⎯ 7 10 ⎯ 14 ns 
1.0 ⎯ 30 60 ⎯ 75 ns 
1.5 ⎯ 15 25 ⎯ 30 ns 伝搬遅延時間 

tPLH, 
tPHL 

⎯ 
3.0 ⎯ 7 10 ⎯ 14 ns 

入力容量 CIN ⎯ ⎯ 5 10 ⎯ 10 pF 
等価内部容量 CPD

*1 ⎯ ⎯ 10 ⎯ ⎯ ⎯ pF 
*1. CPDは無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算したIC内部の等価容量です。無負荷時の平均消費電流は、

次式により求められます。 
ICC(opr) = CPD × VCC × fin ＋ ICC 

 
電気的特性測定回路 
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備考 消費電流測定時、出力は無負荷 

 

 

 入力端子等価回路 
 

入力端子
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S-75L86ANC は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた CMOS エクスクルーシブ OR ゲートです。CMOS の特徴である低い

消費電力により乾電池 1～2 個（1～3 V）での動作を実現できます。 
内部回路はバッファつきの構成であり、高い雑音余裕度と安定的な出力が得られます。 
すべての入力端子には、プラス側（入力から VCCに向かって順方向になる）のダイオードが入らない入力保護回路を採用し

ているため、電源電圧が印加されない状態で、入力に電圧が印加される場合も許容されます。この、パワーダウンプロテク

ション方式により、2 電源間インタフェース、3 V から 1 V 系へのレベル変換、バッテリーバックアップ回路などへの応用が

可能となります。 
 

 特長 
• 広動作電源電圧範囲 : 1 V～3.6 V 
• 低消費電流 : 1.0 μA max.（at 3.6 V, 25°C） 
• 高速動作 : tPD = 7 ns typ.（at 3 V） 
• 高雑音余裕度 : VNIH = VNIL = 28% VCC（最小） 
• 全入力とも、パワーダウンプロテクション機能あり 
• 鉛フリー 
 
 用途 
• パーソナルコンピュータおよび周辺機器 
• 携帯電話 
• カメラ 
• ゲーム機器 
 
 パッケージ 
• SC-88A 

 
 ピン配置図  マーキング情報 
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 品目コードの構成 
 
 S-75L86A  NC  −  5L8  −  TF  G 

環境コード 
 G ：鉛フリー（詳細は弊社営業部までお問い合わせください） 
 
テープ仕様でのICの向き 
 
製品略号 
 
パッケージ略号 
 NC ：SC-88A 

 
 

 絶対最大定格 
（特記なき場合：Ta = 25°C） 

項目 記号 絶対最大定格 単位 
電源電圧 VCC −0.5～+5.0 V 
入力電圧 VIN −0.5～+5.0 V 
出力電圧 VOUT −0.5～VCC+0.5 V 
入力寄生ダイオード電流 IIK −20 mA 
出力寄生ダイオード電流 IOK ±20 mA 
出力電流 IOUT ±12.5 mA 
VCC/GND電流 ICC ±25 mA 

200（基板未実装時） mW 
許容損失 PD 350*1 mW 
動作周囲温度 Topr −40～+85 °C 
保存温度 Tstg −65～+150 °C 
リード温度（10秒） TL 260 °C 

*1. 基板実装時 
［実装基板］ 

（1）基板サイズ ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
（2）名称    ：JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製

品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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 推奨動作条件 
項目 記号 規格 単位 

電源電圧 VCC 1～3.6 V 
入力電圧 VIN 0～3.6 V 
出力電圧 VOUT 0～VCC V 

0～1000（VCC = 1.0 V） ns 
0～500（VCC = 2.0 V） ns 入力上昇、下降時間 tR, tF 
0～400（VCC = 3.0 V） ns 

 
 DC 電気的特性 

条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

1.0 0.75 ⎯ ⎯ 0.75 ⎯ V
1.5 1.05 ⎯ ⎯ 1.05 ⎯ V“H”レベル VIH ⎯ 
3.0 2.10 ⎯ ⎯ 2.10 ⎯ V
1.0 ⎯ ⎯ 0.25 ⎯ 0.25 V
1.5 ⎯ ⎯ 0.45 ⎯ 0.45 V

入力

電圧 
“L”レベル VIL ⎯ 

3.0 ⎯ ⎯ 0.90 ⎯ 0.90 V
1.0 0.9 1.0 ⎯ 0.9 ⎯ V
1.5 1.4 1.5 ⎯ 1.4 ⎯ VIOH = −20 μA 
3.0 2.9 3.0 ⎯ 2.9 ⎯ V

IOH = −1 mA 1.5 1.07 1.23 ⎯ 0.99 ⎯ V
“H”レベル VOH 

VIN = VIH 

or VIL 

IOH = −2.6 mA 3.0 2.61 2.68 ⎯ 2.55 ⎯ V
1.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V
1.5 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 VIOL = 20 μA 
3.0 ⎯ 0 0.1 ⎯ 0.1 V

IOL = 1 mA 1.5 ⎯ 0.23 0.31 ⎯ 0.37 V

出力

電圧 

“L”レベル VOL 
VIN = VIL 

or VIＨ 

IOL = 2.6 mA 3.0 ⎯ 0.23 0.31 ⎯ 0.33 V
入力電流 IIN VIN = VCC or GND 3.6 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA
静的消費電流 ICC VIN = VCC or GND 3.6 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA
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 AC 電気的特性 
（特記なき場合：CL = 15 pf､Input tR = tF = 6 ns､VCC = 3.3±0.3 V､Ta = 25°C） 

項目 記号 測定条件 Min. Typ. Max. 単位 

出力上昇、下降時間 tTLH, tTHL ⎯ ⎯ 4.0 8.0 ns 
伝播遅延時間 tPLH, tPHL ⎯ ⎯ 6.0 9.0 ns 

 
（特記なき場合：CL = 25 pf､Input tR = tF = 6 ns） 

測定条件 Ta = 25°C Ta = −40～85°C
項目 記号 

 VCC（V） Min. Typ. Max. Min. Max. 
単位

1.0 ⎯ 35 70 ⎯ 90 ns 
1.5 ⎯ 15 25 ⎯ 30 ns 出力上昇、下降時間 

tTLH, 
tTHL 

⎯ 
3.0 ⎯ 7 10 ⎯ 14 ns 
1.0 ⎯ 30 60 ⎯ 75 ns 
1.5 ⎯ 15 25 ⎯ 30 ns 伝搬遅延時間 

tPLH, 
tPHL 

⎯ 
3.0 ⎯ 7 10 ⎯ 14 ns 

入力容量 CIN ⎯ ⎯ 5 10 ⎯ 10 pF 
等価内部容量 CPD

*1 ⎯ ⎯ 10 ⎯ ⎯ ⎯ pF 
*1. CPDは無負荷時の動作消費電流（測定回路参照）より計算したIC内部の等価容量です。無負荷時の平均消費電流は、

次式により求められます。 
ICC(opr) = CPD × VCC × fin ＋ ICC 

 
電気的特性測定回路 
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備考 消費電流測定時、出力は無負荷 

 

 

 入力端子等価回路 
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● 本資料の内容は、製品の改良に伴い、予告なく変更することがあります。 
● 本資料に記載されている図面等の第三者の工業所有権に起因する諸問題については弊社はその責任を負いかねます。 
 また、応用回路例は製品の代表的な応用を説明するものであり、量産設計を保証するものではありません。 
● 本資料に掲載されている製品が、外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物（又は役務）に該当する場合は、同法に

基づく日本国政府の輸出許可が必要です。 
● 本資料の内容を弊社に断ることなしに、記載または、複製など他の目的で使用することは堅くお断りします。 
● 本資料に記載されている製品は、弊社の書面による許可なくしては、健康機器、医療機器、防災機器、ガス関連機器、

車両機器、航空機器、及び車載機器等、人体に影響を及ぼす機器または装置の部品として使用することはできません。 
● 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障や誤動作する場合があります。故障や

誤動作により、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設

計などの安全設計に十分ご留意ください。 
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